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摘要(译)

以k31模式操作的超声换能器阵列元件由两个压电子元件（A1，A2; 
B1，B2; C1，C2）形成，所述压电子元件通过导电填充材料
（72,76,79）连接以形成2-2复合物。激励电位施加到导电填充材料，并
且返回电位施加到子元件的外相对面。优选地，导电填充材料包括导电
环氧树脂。在一维和二维中形成这种元件的阵列，其中导电环氧树脂在
一行中交替的切口连接到激励电位的相反极性。
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